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요약

  본 발명은 유기 EL 디스플레이 패널의 제조방법에 관한 것으로, ITO 스트립, 보조 전극, 유기 EL층, 음극 스트립으로 이
루어진 발광셀과 상기 음극 스트립을 절연하기 위한 스트립 형태의 주 격벽들이 형성된 기판을 봉지재로 봉지판에 결합하
여 형성하는 유기 EL 디스플레이 패널에 있어서, 상기 주 격벽들 사이에 발광셀로의 봉지재 침투를 차단하는 보조 격벽을
형성하는 것을 특징으로 한다.

  따라서, 보조 격벽에 의해 봉지재가 발광셀에 스며들지 못하므로 소자 불량을 방지하여 수율을 향상시킬 수 있다.

대표도

도 4g

색인어

유기 EL, 봉재(Sealing), 격벽

명세서

도면의 간단한 설명

  도 1a 내지 도 1d는 종래 기술에 따른 유기 EL 디스플레이 패널의 제조공정을 나타낸 평면도

  도 2는 도 1d의 A선에 따른 단면도

  도 3은 도 1d의 B선에 따른 단면도

  도 4a 내지 도 4g는 본 발명의 실시예에 따른 유기 EL 디스플레이 패널의 제조공정을 나타낸 평면도

  도 5는 도 4d의 보조 격벽 부위를 확대한 도면

  도 6(a) 내지 도 6(f)은 본 발명에 따른 보조 격벽의 여러 형태를 보인 도면
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  **도면의 주요 부분에 대한 부호 설명**

  11 : 유리 기판 12, 12-1 : ITO 스트립

  13 : 보조 전극 14 : 절연층

  15 : 주 격벽 15-1 : 보조 격벽

  16 : 유기 EL층 17 : 음극 스트립

  18 : 봉지재 18-1 : 격벽을 타고 들어간 봉지재

  19 : 봉지판

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

  본 발명은 디스플레이 패널에 관한 것으로 특히, 봉재(sealing)시 봉지재(sealant)가 발광부분으로 들어가는 것으로 인한
불량을 방지하기 위한 유기 EL 디스플레이 패널의 제조방법에 관한 것이다.

  최근, 유기 발광 다이오드(Light Emitting Diode : LED)라고도 불리는 유기 EL 소자의 기술이 빠른 속도로 발전하고 있
으며 이미 몇 가지 시제품들이 발표된 바 있다.

  유기 EL 소자는 매우 얇고 매트릭스 형태로 어드레스 할 수 있으며 15V 이하의 낮은 전압으로도 구동이 가능한 장점이
있다.

  또한, 유기 EL 소자는 넓은 시야각과 플라스틱과 같이 휠 수 있는(Flexible) 투명 기판위에도 형성할 수 있어 차세대 평판
디스플레이(Flat Panel Display: FPD)에 적합한 소자이며 잘 알려진 LCD(Liquid Crystal Display)에 비해 백라이트
(back-light)가 필요치 않으므로 전력 소모가 적은 장점도 있다.

  이와 같은 장점을 갖는 유기 EL 소자를 제조하는 방법은 다음과 같다.

  도 1a 내지 도 1c는 종래 기술에 따른 유기 EL 디스플레이 패널의 제조공정을 설명하기 위한 도면이다.

  우선, 도 1a에 도시된 바와 같이 유리 기판(1) 위에 양극(anode)을 인가하기 위한 투명 전극인 ITO 스트립(2)을 형성한
다.

  이때, 상기 ITO 스트립(2) 및 이후 형성될 음극 스트립과 연결되어 금속 라인을 빼내기가 용이하도록 미리 음극 스트립의
끝이 올 부분에 ITO 스트립(2-1)을 동시에 형성시킨 후, 상기 ITO 스트립(2)(2-1)의 소정 영역 위에 보조전극(도시하지
않음)을 형성한다.

  이어, 그 위에 절연층(4)을 형성하고 음극 스트립간의 절연을 위해 격벽(5)을 형성한다.

  그리고, 도 1b에 도시된 바와 같이 그 위에 전공 수송층, 발광층, 전자 수송층 등으로 이루어진 유기 EL층(6)을 형성한다.

  그 다음으로 도 1c에 도시된 바와 같이 Mg-Ag 합금, Al 등의 도전성 물질을 이용하여 상부전극(7)을 형성한다.

  유기 EL 소자는 수분 및 산소에 취약하므로 도 1d와 같이 봉지재(Sealant : 8)를 이용하여 유리 기판(1)에 봉지판(Seal
Cover : 9)을 접합시켜야 한다.

  그런데, 상기 접합 과정에서 봉지재(8)가 격벽(5)에 닿게되면 도면에 도시된 바와 같이, 봉지재(8)는 격벽(5)을 타고 발광
셀(Cell)까지 들어가게 된다.

  도 2는 도 1d의 A선에 따른 단면도이고, 도 3은 도 1d의 B선에 따른 단면도로, 격벽(5)을 따라 발광셀까지 봉지재(8-1)
가 들어감을 확인 할 수 있다.

  따라서, 상기 봉지재(8-1)에 의해 발광셀의 음극 스트립(7) 및 유기 EL층(6)이 영향을 받게 되어 소자 불량이 유발되고
수율이 저하된다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제
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  본 발명은 이와 같은 문제를 해결하기 위한 것으로, 봉지재가 발광셀로 스며들어가지 못하게 함으로써 소자 제작시 수율
을 높일 수 있는 유기 EL 디스플레이 패널의 제조방법 을 제공하는데 그 목적이 있다.

발명의 구성 및 작용

  본 발명에 따른 유기 EL 디스플레이 패널의 제조방법은 ITO 스트립, 보조 전극, 유기 EL층, 음극 스트립으로 이루어진
발광셀과 상기 음극 스트립을 절연하기 위한 스트립 형태의 주 격벽들이 형성된 기판을 봉지재로 봉지판에 결합하여 형성
하는 유기 EL 디스플레이 패널에 있어서, 상기 주 격벽들 사이에 발광셀로의 봉지재 침투를 차단하는 보조 격벽을 형성하
는 것을 특징으로 한다.

  바람직하게, 상기 보조 격벽은 상기 발광셀과 봉지재 사이의 영역에 형성하는 것을 특징으로 한다.

  바람직하게, 상기 보조 격벽은 상기 주 격벽 형성시에 함께 형성하는 것을 특징으로 한다.

  본 발명의 다른 목적, 특징 및 이점들은 첨부한 도면을 참조한 실시예들의 상세한 설명을 통해 명백해 질 것이다.

  이하, 본 발명의 바람직한 실시예를 첨부된 도면을 참조하여 설명하기로 한다.

  도 4a 내지 도 4g는 본 발명의 실시예에 따른 유기 EL 디스플레이 패널의 제조공정을 나타낸 평면도이다.

  먼저, 도 4a에 도시된 바와 같이 유리 기판(12)위에 양극(anode)을 인가하기 위한 투명 전극인 ITO 스트립(12)을 형성한
다.

  이때, 상기 ITO 스트립(12) 및 차후에 형성되는 음극 스트립과 연결되어 나중에 금속 라인을 빼내기가 용이하도록 미리
음극 스트립의 끝이 올 부분에 ITO 스트립(12-1)을 동시에 형성시킨다.

  이어, 도 4b에 도시된 바와 같이 상기 ITO 스트립(2)(2-1)의 소정 영역 위에 보조전극(13)을 형성한다.

  상기 보조전극(13)은 ITO보다 상대적으로 저항이 작은 금속 예를 들면, Cr, Al, Cu, W, Au, Ni, Ag 등을 이용하여 형성한
다.

  그 다음으로, 도 4c에 도시된 바와 같이 무기물 또는 유기물의 절연물질로 절연층(14)을 형성하고 도 4d에 도시된 바와
같이, 음극 스트립 사이의 절연을 위해 스트라이프 형태로 격벽(5)을 형성한다.

  이때, 봉재시에 이용되는 봉지재가 격벽(5)을 타고 스며들더라도 막을 수 있도록 발광셀과 소정 거리 떨어진 부분에 주
격벽(5) 사이를 잇는 보조 격벽(5-1)을 함께 형성한다.

  도 5는 도 4d의 보조 격벽 부위를 확대한 도면으로, 보조 격벽(5-1)은 발광셀에서 a만큼 떨어진 곳에서 시작하여 b만큼
길게 형성하고 주 격벽(5) 끝에서 c만큼 안쪽으로 형성되어야 한다(a, b, c>0).

  도 6(a) 내지 도 6(f)은 본 발명에 따른 보조 격벽의 여러 형태를 보인 도면으로, 보조 격벽(5-1)은 도 5와 같은 스퀘어
(Square) 형태 이외에 도 6(a)~도 6(d)과 같이 주 격벽(5)에서 d, d' 각도를 갖는 형태, 도 6(e)과 같이 반원 형태로 제작할
수 있으며, 도 6(f)과 같은 다중 구조도 가능하다.

  다음으로, 도 4e에 도시된 바와 같이 전공 수송층, 발광층, 전자 수송층 등으로 이루어진 유기 EL층(16)을 형성한다.

  이어, 도 4f에 도시된 바와 같이 Mg-Ag 합금, Al 등의 도전성 물질을 이용하여 상부전극(17)을 형성한다. 이때, 상기 상
부전극(17)과 보조 격벽(5-1) 사이의 거리는 소정 거리(e) 이상이 되도록 한다.

  그런 다음, 도 4g에 도시된 바와 같이 봉지재(18)를 이용하여 유리 기판(11)에 봉지판(19)을 접착시킨다.

  이때, C 부분에 나타낸 바와 같이 상기 봉지재(18)가 격벽(15)을 타고 들어가는데, 보조 격벽(15-1)에 의해 차단되어 봉
지재(18)가 발광 셀 내부로 들어가지 못하게 된다.

발명의 효과

  상기와 같은 본 발명의 유기 EL 디스플레이 패널의 제조방법은 다음과 같은 효과가 있다.

  격벽 끝 부분에서 격벽 사이를 잇는 보조 격벽을 형성하여 봉지재가 격벽을 타고 들어오더라도 상기 보조 격벽에 의해 차
단되게 되어 봉지재가 발광셀에 스며들지 않게 된다.

  따라서, 발광셀까지 봉지재가 스며듦에 따른 소자 불량을 방지할 수 있으므로 수율을 향상시킬 수 있다.
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  이상 설명한 내용을 통해 당업자라면 본 발명의 기술 사상을 이탈하지 아니하는 범위에서 다양한 변경 및 수정이 가능함
을 알 수 있을 것이다.

  따라서, 본 발명의 기술적 범위는 실시예에 기재된 내용으로 한정하는 것이 아니라 특허 청구범위에 의해서 정해져야 한
다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.

  ITO 스트립, 보조 전극, 유기 EL층, 음극 스트립으로 이루어진 발광셀과 상기 음극 스트립을 절연하기 위한 스트립 형태
의 주 격벽들이 형성된 기판을 봉지재로 봉지판에 결합하여 형성하는 유기 EL 디스플레이 패널에 있어서,

  상기 주 격벽들 사이에 발광셀로의 봉지재 침투를 차단하는 보조 격벽을 형성하는 것을 특징으로 하는 유기 EL 디스플레
이 패널의 제조방법.

청구항 2.

  제 1항에 있어서,

  상기 보조 격벽은

  상기 발광셀과 봉지재 사이의 영역에 형성하는 것을 특징으로 하는 유기 EL 디스플레이 패널의 제조방법.

청구항 3.

  제 1항에 있어서,

  상기 보조 격벽은 상기 주 격벽 형성시에 함께 형성하는 것을 특징으로 하는 유기 EL 디스플레이 패널의 제조방법.

도면

도면1a
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도면1b

도면1c

도면1d
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도면2

도면3

도면4a
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도면4b

도면4c
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도면4d

도면4e
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도면4f

도면4g
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摘要(译)

本发明涉及一种制造有机EL显示板的方法，更具体地说，涉及一种制造
有机EL显示板的方法，该方法包括一个发光单元，该发光单元包括ITO
条，辅助电极，有机EL层和阴极条，根据本发明的有机EL显示板的特征
在于，在主障肋之间形成辅助障肋，以阻挡密封材料渗透到发光单元
中。 因此，由于密封材料不会通过辅助障肋渗透到发光单元中，所以可
以防止有缺陷的装置并且可以提高产量。 图4g 指数方面 有机EL，密
封，
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